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1Формирование каркасного стекла в RB12

N.E.Sluchanko et al. (2010)
N.E.Sluchanko et al. (2011) 
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Электронная структура и поверхность Ферми для LuB12 и ZrB12 2

ωp≈1.6÷1.9 eV
LuB12

ZrB12

LuB12

ZrB12

J.Teyssier et al., Phys. Rev. B 75 (2007) 
134503

БоридыБориды RRBB1212 обладаютобладают довольнодовольно сложнойсложной поверхностью
Ферми (ПФ), состоящей из 3-х принципиальных частей:

I часть многосвязанная поверхность в направлении
<111> (Г-L направление) и топологически похожа на ПФ
Cu. 

II часть формирует похожие на пирожки электронные
поверхности с центром в точке X. 

III часть состоит из малых электронных линз с центром в
точке K.
A.Baranovskiy et al., Low Temp. Phys. 35, 565 (2009).



Некоторые физические свойства Ho0.5Lu0.5B12 3
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Несоразмерная магнитная структура HoB12
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Ho: J = 8   g=1.25
g*J = 10 μB

g*sqrt(J(J+1)) =  10.6 μ
B

dM/dH = 0.511 emu mol-1Oe-1

μ/Ho (x=0.5) = 3.95 μ
B

g sqrt(J(J+1))=3.95  J = 2.7
g*J = 1.25*2.7 = 3.4 μ
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6.3 μB - J =5 - 6 .8 μB

RRR4.2 = 14
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Удельное холловское сопротивление Ho0.5Lu0.5B12
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Коэффициент Холла в Ho0.5Lu0.5B12 5
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Эффекты ОМС и ПМС в Ho0.5Lu0.5B6 6

Большое положительное
МС в диапазоне Т
15-120 K

при T≤8K появляется
отрицательное МС

Еще одно
положительное МС в
АФМ фазе T<3.45 K

Sluchanko et al. PhysRevB 91 (2015) 235104
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Анализ аномального эффекта Холла 9

Схематичный вид спиновой херальности
Электроны подчиняются эффективному
магнитному полю b
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Выводы

• В каркасном стекле Ho0.5Lu0.5B12 некомпланарная
спиновая структура в АФМ состоянии, приводит
к появлению фазы Берри носителей и
возникновению топологического АЭХ

• Магнитные моменты Ho направлены по
направлению <111>
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